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Uklad przelaczajacy do przesuwania pozioméw napieciowych

1

Przedmiotem wynalazku jest uklad przelgcza-
jacy do przesuwania pozioméw napieciowych sto-
sowany w technice ukladéw elektronicznych.

Znany jest uklad do przesuwania pozioméw na-
pieciowych zawierajacy: tranzystor, rezystor wia-
czony miedzy baze tranzystora i dodatnie Zrédio
napiecia zasilajgcego, rezystor wilgczony miedzy
emiter tranzystora i dodatnie zrédlo napiecia za-
silajgcego oraz rezystor wilgczony miedzy kolektor
tranzystora i ujemne Zrédlo napiecia zasilajacego.

Ukiad zawiera ponadto dwoéjnik skladajacy sig
z réwnolegle polaczonego rezystora i kondensato-
ra. Jeden koniec dwo6jnika dolgczony jest do bazy
tranzystora, a drugi koniec stanowi wejscie ukladu.
Wyjscie ukladu stanowi kolektor tranzystora.

Uklad opisany jest w katalogu ,,MOS/LSI from
Texas Instruments” z 1972 r.

Wedlug wynalazku, uklad przelgczajacy do prze-
suwania poziomdéw napieciowych zawierajacy: tran-
zystor, rezystor wilaczony miedzy baze tranzysto-
ra i dodatnie Zr6dlo napigcia zasilajgcego oraz re-
zystor wlgczony miedzy emiter tranzystora i do-
datnie Zr6édlo napiecia zasilajacego, posiada dziel-
nik napieciowy i poziomujacg diode, ktérej ano-
da podiaczona jest do kolektora tranzystora, a ka-
toda- podigczona jest do poziomujacego zrédia o
wartoici mniejszej lub réwnej zeru. Dzielnik na-
pieciowy skiada sig z elektronicznego elementu i
szeregowo polgczonego z nim rezystora. Jeden ko-
niec elektronicznego elementu podigczony jest do
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kolektora tranzystora, punkt wspélny elektronicz-
nego elementu i rezystora stanowi wyjscie ukla-
du, a drugi koniec rezystora podiaczony jest do
ujemnego zr6dila napiecia zasilajgcego. Elektro-
niczny element stanowi rezystor lub kompensacyj-
na dioda.

Uklad wedlug wynalazku odznacza sie szyb-
kim narastaniem impulsu wyjsciowego, co jest
zwigzane z szybkim zatkaniem tranzystora. Wpty-
wa to w decydujacy sposdéb na szybko$é dzialania
calych blokéw elektronicznych, w Kktérych stoso-
wany jest uklad do przesuwania pozioméw. Poza
tym uklad wedilug wynalazku zapewniakstabiliza—
cje napiecia wyjsciowego od zmian napie¢ zasila-
jacych, w stanie nasycenia tranzystora. Likwiduje
ponadto mozliwosé pojawienia sie dodatnich szpi-
lek na wyjsciu ukladu, wystepujacych w chwili
zatykania sie tranzystora, a bardzo niebezpiecz-
nych dla ukladu sterowanego ukladem do przesu-
wania poziomow.

Uklad wedlug wynalazku przedstawiony zostal
w przykladzie wykonania na rysunku, na ktérym
fig. 1 przedstawia schemat ideowy ukladu, fig. 2
przedstawia dzielnik napieciowy z elektronicznym
elementem w postaci kompensacyjnej diody, fig. 3
przedstawia dzielnik napieciowy z elektronicznym
elementem w postaci rezystora, fig. 4 przedstawia
impuls wejsciowy ukladu a. fig. 5 impuls wyjscio-
Wy o poziomie przesunietym wzgledem poziomu
impulsu wejsciowego.
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Zgodnie z fig. 1 uklad do przesuwania poziomu
zawiera rezystor R, wlgczony miedzy baze tranzy-
stora T; i dodatnie Zr6dlo napiecia zasilajacego
oraz rezystor R, wigczony miedzy emiter tranzy-

. stora T, i dodatnie Zr6dlo napigcia zasilajacego
+Uz. Ponadto zawiera poziomujgcg diode D, kt6-

rej anoda potgczona jest z kolektorem tranzysto-
ra Ty, a katoda podlgczona jest do poziomujgce-
go zr6dla —Up o wartosci mniejszej lub réwnej
zeru. Warto$é zera moze byé réwniez realizowa-
na przez mase ukiladu.

Uklad zawiera réwniez dzielnik napieciowy skla-
dajacy sie z elektronicznego elementu E i szere-
gowo -polaczonego z nim: rezystora R,. Jeden ko-
niec elektronicznego elementu E polaczony jest z
kolektorem tranzystora F,, punkt wsp6lny elektro-
nicznego elementu E i rezystora R, podigczony
jest do ujemnego zr6dla —Uz napiecia zasilajgce-
go.

Elektroniczny element E stanowi rezystor Rg lub
kompensacyjna dioda D, fig. 2, fig. 3. Anoda
kompensacyjnej diody D, stanowi jeden koniec
elektronicznego elementu E podigczony do kolek-
tora tranzystora T,, a katoda kompensacyjnej dio-

‘dy D, polaczona jest z rezystorem R, dzielnika

napieciowego. Poziomujgca dioda D; ogranicza gle-
bokosé nasycenia tranzystora T, i jednocze$nie sta-
bilizuje dosé dokladnie poziom wyjSciowego na-
piecia Uwy w czasie nasycenia tranzystora. Poza
tym likwiduje moizliwosé pojawienia sie dodatmch
szpilek na wyjsciu uktadu.

Zgodnie z impulsem wejSciowym podanym na
fig. 4 tranzystor T, znajduje sie w stanie nasy-
cenia, gdy poziom wejSciowy napiecia réwna sie
»Zeru” logicznemu /OV/. natomiast tranzystor T,
znajduje sie¢ w stanie zatkania gdy na wejsciu
ukladw podany jest poziom réwny jedynce logicz-
nej /4¥Uz/. _

Zgodnie z fig. 5 poziom wyjSciowego napiecia

Uwy w momencie zatkania tranzystora T, r6wny.

jest wartosci ujemnego 2r6dla —Uz napiecia za-
sitxjgcego, natomiast w mornencie nasycenia tran-
zystora 'F; réwny jest wartoSei  poziomujgcego
ir6dia —Up, w przypadku stosowania jako elek-
tronieznego eléementu kompensaeyjnej diody D, W
przypadku natomiast zastosowania jako elektro-
nicznégo elementu rezystora R, poziom wyjsciowe-
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go napiecia Uwy okreslany jest przez dzmielnik re-
zystancyjny skladajgcy sie z rezystordéw Ry i R,
oraz poziom napiecia wystepujacy na anodzie po-
ziomujgcej diody Dy.

Gdy poziomujace Zrédio —Up posiada mozliwos$é
regulacji napiecia, a wiec i zmiany wyjdeiowego
napiecia Uwy, rezystor Ry moze przyjaé wartos$é
zero. W przypadku netomiast gdy katoda podla-
czona jest do potencjalu OV, a wiec na przyklad
do masy ukladu, woéwczas wartosé rezystora R,
winna byé wigksza od zera, a wyjsciowe napigcie
Uwy jest okreslone dzielnikiem skladajagcym sig
z rezystoré6w R i R,, W przykladaie wykonania
tranzystor T, jest typu p—n—p. Mozliwe jest
jednak zastgpienie w ukladzie tranzystera typu
p—n—p tranzystorem n—p—n, przy jednoczesnej
zamianie wystepujgcych w ukladzie napmé na po-
laryzacje przeciwng.

Zastrzezenia patentowe

1. Ukiad przelaczajacy do przesuwania pozio-
moéw napieciowych. zawierajgey: tranaystor, rezy-
stor wilgczony miedzy baze tranzystora i dodatnie
Zzr6dlo napiecia poziomujgcego oraz rezystor wilg-
czony miedzy emiter tranzystora i dodatnie Zrédlo
napiecia poziomujgcego znamienny tymw ze ma po-
ziomujaca diode (Dy), ktérej anoda podiaczona jest
do kolektora tranzystora (T,) a katoda podigczona
jest do poziemujgeego irédla (—Up) o wartosci
mniejszej lub réwnej zeru oraz zawiera dzielnik
napieciowy skladajacy sie z rezystora (Ry) i sze-
regowo polaczonego z nim elektronicznego ele-
mentu (E), przy czym jeden koniec elektronicz-
nego elementu (E) podlaczony jest do kolektora
tranzystora (T;), punkt wspblny rezystora @Ry i
elektronicznego elementu (E) stanowi wyjéecie
(Wy) ukladu, a drugi koniec rezystora (R,) podig-
czony jest do ujemnego Zrédia (—WUz) naplecla za-
silajacego. .

2. Uklad wedlug zastrz. 1, zmamienny tym, -ie
elektroniczny element (E) stanowi rezystor (K.

3. Uklad wedlug zastrz. 1, znamiénny tym, e
elektroniezny element (E) stanowi kompensacyjna
dioda (B),), ktérej anoda podlgczona jest do kolek-
tora tranzystora (Ty), a katoda la,czona jest z re-
zystorem (R,).
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